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Iki-Uclu Jonksiyon Transistér Nedir?
Calisma Kagidi

JFET, kaynak (source) ve bosaltim (drain) terminalleri arasindaki akimi, kapi (gate) terminaline
uygulanan voltajla kontrol eden bir alan etkili transistordir. Kapi voltaji, kanalin iletkenligini
degistirerek akimi sinirlar veya artirir.

Sorular

1. JFET'lerde akimi kontrol eden anahtar parametre nedir?

A) Kapi terminaline uygulanan voltaj

B) Kaynak terminalinden uygulanan voltaj

C) Bosaltim terminalinden uygulanan voltaj

D) Transistortin sicakhgi

2. Bir N-kanal JFET'te kapi voltaji ne kadar negatif olursa, kanal o kadar ne olur?

A) Genisler

B) Daralir

C) Degismez

D) Kisa devre olur

3. JFET'lerin MOSFET'lere gére temel avantajlarindan biri nedir?
A) Daha dusuk giris empedansi

B) Daha yuUksek anahtarlama hizi

C) Daha dusuk garalti seviyesi

D) Daha kolay Uretim

4. Bir N-kanal JFET'in calisma prensibini aciklayin.

5. Bir P-kanal JFET'te kapi voltajinin etkisi nedir?

6. JFET'lerin temel kullanim alanlar nelerdir?

7. Tanimla: JFET Acilimi Nedir?

8. Tanimla: JFET'in U¢ Terminali Nedir?

9. Tanimla: N-kanal JFET'te Akim Tasiyicilari Kimlerdir?
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Cevap Anahtan

1. A) Kapi terminaline uygulanan voltaj — Kapi terminaline uygulanan voltaj, kanalin iletkenligini
degistirerek kaynak ve bosaltim arasindaki akimi kontrol eder.

2. B) Daralir — N-kanal JFET'lerde kapiya uygulanan negatif voltaj, ters polarize jonksiyonu
genisleterek kanali daraltir ve akimi azaltir.

3. C) Daha dusuk gurulti seviyesi — JFET'ler genellikle MOSFET'lere gore daha dusuk gurultu
seviyelerine sahiptir, bu da onlari belirli hassas uygulamalar icin tercih edilebilir kilar.

4. 1. Kaynaktan bosaltima elektron akisi olur. 2. Kaplya negatif voltaj uygulandiginda, ters polarize
bir jonksiyon olusur. 3. Bu jonksiyon, elektronlarin gecebilecegi kanalin genisligini daraltir. 4.
Sonuc olarak, kaynak-bosaltim akimi azalir.

5. 1. P-kanal JFET'te akim tasiyicilar deliklerdir. 2. Kapiya pozitif voltaj uygulandidinda, ters
polarize bir jonksiyon olusur. 3. Bu jonksiyon, kanalin genisligini daraltir ve delik akisini azaltir. 4.
Kaynak-bosaltim akimi duser.

6. 1. YUksek giris empedansli yikseltecler. 2. Anahtarlama devreleri. 3. DUsuk guraltalt
uygulamalar. 4. Voltaj kontrollt direncler olarak.

7. Jonksiyon Alan Etkili Transistér (Junction Field-Effect Transistor)
8. Kaynak (Source), Bosaltim (Drain), Kapi (Gate)

9. Elektronlar
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